Napdajeni tranzistoru jednim stejnosnérnym zdrojem

P vyuce teorie o tranzistorech se zpravidla pouZigpajeni ze dvou zdfojaggti pro nastaveni
klidového pracovniho bodu, a to jeden pro obvocdebkémnitor, druhy pro obvod kolektor-emitor.

Provozre vyhodrejSi (a také obvykla) jsou zapojeni, u kterych setad poZadované velikosti vSech
¢tyi obvodovych vetiin jednim zdrojem Na obrazku 1 je nakreslen tranzistor v zapojéhisrehoz zdroj
Uo napdji pes odpory B s R= prechod kolektor — emitor &lilcem nagti R; a R se fivadi nagti na bazi.
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Obr. 1

Pri navrhu @li¢e se obvykle vychazi z podminky, aby baze byla jeapdkonstantnim napm. Cim
mere je cli¢ zatizen, tj¢im vétsi je ponér mezi b a k (pricnym proudem &icem a proudem odebiranym
do baze), tim stalejSi bude vystupni gapelice. Obvykle se voli

I1=(5az10)}
Pomoci Théveninovy paély Ize dokazat, Ze zapojeni tranzistorwkam nagti (Obr. 2) vykazuje
stejné vlastnosti jako zapojeni seha zdroji (Obr. 3).
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Obr. 2

Obvod baze sestaveny ze zdrojg &lodporu B, ktery je zatizen prouderp, lze gepciitat na @li¢
napsti Ry, Ry, napajeny zdrojem §J = Uy a zatizeny stejnym proudem [Obr. 2)

-
Ic=65mA

Ib =130 uA
—_—
1k85

=25V
70
=P
Ic+ b
O
uﬁv

le




Podle Théveninovy paly plati
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Vypocitanym hodnotam pro zapojeni seéoha zdroji (Obr. 3) vyhovuji odpory (dJ = 2,5 V,
Up=12V, s =1,85 K):
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Vypocitanym dlicem prochazi f¢ny proud, ktery je asi 8kratisi nez proud odebirany do baze.
Tim je zardena stalost vystupniho ni#pdélice.

Pfi navrhu zapojeni tranzistoru setkdy vychézi z dané polohy klidového pracovniho bodu
a kolektorového odporu. Pro zvolené zapojeni seodijgyi pouzité odpory a zdroje a dodaie se
kontroluje stabilizani (€inek obvodu.

U zapojeni s dic¢em nagti (Obr. 1) plati pro obvod vedeny od kladné svorllyope [fes kolektor
a emitor rovnice

Uo = Rele + Uce + Re(lc + 1g)

Jak jiz bylo uvedeno, nafi na emitorovém obvodu se obvykle voli (2 + 4 ¥z odpovida asi
(0,1 + 0,3) Y. Pro napti zdroje vychazi vztah
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Odpory dlice se vypoitaji feSenim rovnic
Uo = Ry(l1 + Igy+ Ug + Re(Ic + Ig)

Rol1 = Uge + Re(lc + Ig)

Pro pongr odpoi délice vychazi vyraz

R1 _ UO-Ube—Re(Ic+Ib)
R2  Ube+Re(Ic+Ib)+ R2Ib

Vzorec udava powr odpoi délice v zavislosti na R Velikost odporu R se voli s phlédnutim ke
dvéma hledisk:
- Souwet obou odpar uréuje v zavislosti na nai zdroje U pricny proud dlice®jak jiz bylo
uvedeno, ma bytiftny proud podstathvétSi nez proud odebirany baze,



- Odpor R setadi paralelty ke vstupnim svorkdm a na jeho velikosti proto gévstupni odpor

obvodu.

U zapojeni s &licem nagti nezaviskinitel stabilizace na z&tovacim odporu R Vychazi-li¢initel
stabilizace flis velky, mohou se zlepSit vlastnosti obvodu Zase néni zatiZeni tranzistoru.

Emitorovy odpor je zapojen d@tve, kterd je spolama vstupnimu i vystupnimu obvodu. Tim vznika
na odporu zaporna &ma vazba. B zvySeni teploty a odpovidajicim &seni kolektorového proudu
prochézi odporem RvétsSi proud a na odporu seétdi nagti. Pri konstantnim nafii zdroje se tento jev
projevuje jak zmenSenim n&pUgg, tak proudud. Oké zmeny zpitné ovliviuji kolektorovy proud, ktery se
zmensi, a tim se kompenzuje vliv teploty na polptacovniho bodu.

U tranzistorového zesilota by uvedena zpna vazba zfsobila mensi zesileni, a proto se
odstraiuje kondenzatoremgJtipojenym paralelé k odporu R (Obr. 1).
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